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投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本
金。投資者應注意:

• Global X中國半導體ETF (“本基金”) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經
濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。

• 半導體行業或會特別受經濟或市場影響，包括但不限於國內及國際競爭壓力、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、
半導體公司客戶的經濟表現以及資本設備開支。從事半導體行業的公司往往研發開支繁多及龐大或會導致市場上半導體行業
內所有公司的證券價值下跌。

• 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發
達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。

• 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(“香港交易所”）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能
以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

• 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資于金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報
掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融
衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的杠杆元素╱
部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資于金融衍生工具的金額。

• 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致基
金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或什至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能
有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
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▪ 中國半導體市場規模龐大，國產化率尚有顯著提升空間，目前中國品牌占全球需求的 35%，而產能
供應僅占 7%。

▪ 隨著特朗普連任後地緣政治的不確定性加劇，國內企業憑藉成本優勢和快速服務，將進一步加速國內
替代進程。

▪ 中國政府致力於實現科技自立自強，政策支持力度加大，加上資本投資的增加，將進一步推動中國半
導體行業的發展。中國半導體生產能力在整個價值鏈中的競爭力日益增強。

基金資料 板塊分佈

資料來源: Factset, 2025年1月

中國半導體的本土化率低十大持倉

資料來源: FactSet, 2025年1月31日 資料來源: WSTS, BofA, 2024年7月

基金上市日期 2020.08.07

一年內持續收費1 0.68%

交易所 香港交易所

相關指數2 FactSet中國半導體指數

資料來源: 未來資產, 2025年2月。 1. 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支
付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。持續收費數位為年度化資
料，乃根據基金的持續開支計算，並以基金同時期的平均資產淨值的百分比顯示。此
數字每年可能有所變動。基金採用單一管理費結構，即將以基金的資產支付一筆劃一
的費用，以支付基金的所有成本 、費用及開支。單一管理費不包括與基金訂立的金融
衍生工具（包括掉期）相關的費用。基金的持續費用定於基金資產淨值的0.68%，相
等于現時基金管理費的收費率。為免生疑，超逾基金持續費用（即管理費）的任何基
金 持續開支應由管理人承擔及不應由基金支付。進一步詳情請參閱產品資料概要及基
金說明書。2相關指數乃提供投資的淨總回報、自由流通市值加權指數。淨總回報指數
為績效可反映對股息或年利息支付額，扣除任何預提稅項（包含任何特別徵收費用）
進行的再投資的指數。

按設備類型劃分的中國當地語系化率
公司名稱 占比(%)

中芯國際 10.68

兆易創新 8.45

中微半導體 6.94

瀾起科技 6.44

北方華創科技 6.24

上海韋爾 6.04

京東方科技 5.91

江蘇長電 5.82

盛美半導體 4.35

三安光電 3.66
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資料來源: Wind, 2024

美國制裁可能加速中國半導體的當地語系化進
程

資料來源: 美國商務部，中信證券，2024年12月

Global X中國半導體ETF (3191/9191)
僅供香港投資者使用

持續增長的資本支出為行業增長提供強勁支援

資料來源：高盛，2024

在2023 年的行業低谷後持續復蘇

資料來源：國家統計局，高盛， 2024年11月

政府加強在資金方面的支持

中國半導體：市場廣闊，當地語系化率仍有提升空間

資料來源: 公司資料, 高盛, 2023年2月

中國積體電路月度產量同比中國半導體的資本支出趨勢
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中國半導體投資基金註冊資本（十億人民幣）
制裁方向 限制條件

AI算力晶片
AI算力晶片的購買和製造都被限制，幾乎所有的
中高端算力晶片都被限制

先進製造
限制Logic 14nm以下、3D NAND 128層以上和
DRAM 17nm以下的製造能力

製造設備
先進製造相關的美系設備、零部件等產品均限制
購買

EDA 限制GAAFET結構積體電路所必需的EDA 軟體
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